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A redução de peso e escala reduzida são características almejadas na produção de dispositivos 

eletrônicos, onde materiais processáveis em forma de filmes finos tornam-se importantes para o 

desenvolvimento dessas tecnologias que visam dispositivos mais finos e leves. O objetivo não é 

diferente para sistemas de armazenamento de energia, como supercapacitores e baterias, que são 

partes integrantes desses dispositivos eletrônicos. Esses sistemas devem fornecer alta capacidade de 

armazenamento de energia (como alta energia e/ou densidade de energia) usando uma baixa 

quantidade de material em um espaço restrito, uma vez que dispositivos modernos demandam 

sistemas miniaturizados e portáteis com alto desempenho. Entre os vários materiais disponíveis para 

tal aplicabilidade, o grafeno é considerado um excelente material 2D devido às propriedades bem 

conhecidas como transporte eletrônico e elevada área superficial. As propriedades de 

armazenamento energético do grafeno podem ser ajustadas introduzindo polímeros condutores 

como polianilina (PAni) e precursores metálicos de metais de transição, como o óxido de ferro, que 

melhoram as propriedades capacitivas do compósito final. Neste trabalho, foram preparados filmes 

finos de óxido de grafeno reduzido (rGO)/PAni/óxido de ferro por meio da deposição de um gel 

nanocompósito de alta viscosidade de óxido de grafeno (GO), polianilina base de esmeraldina 

(PAni) e cloreto de ferro (III) sobre um substrato de vidro. O vapor de hidrazina foi usado para 

converter óxido de grafeno em óxido de grafeno reduzido. Filmes finos de rGO/PAni e 

rGO/PAni/óxido de ferro foram preparados e medidas eletroquímicas foram utilizadas para a 

caracterização dos materiais. O filme compósito de rGO/PAni/óxido de ferro teve destaque, 

apresentando um valor de capacitância específica de 130,8 Fg-1.  
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